




















































专利名称(译) 液晶显示设备

公开(公告)号 CN100417992C 公开(公告)日 2008-09-10

申请号 CN200510054357.9 申请日 2005-03-10

[标]申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

当前申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

[标]发明人 今野隆之
西田真一
冈本守

发明人 今野隆之
西田真一
冈本守

IPC分类号 G02F1/1343 G02F1/136 G02F1/1368 G09F9/30

CPC分类号 G02F2001/136218 G02F1/134363

审查员(译) 周宇

优先权 2004067334 2004-03-10 JP

其他公开文献 CN1667479A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

在基板上提供栅格状像素电极和栅格状公共电极，在该基板中形成例如
TFT的横向电场液晶显示设备的开关元件。每个像素电极与诸如TFT的开
关元件的一个电极集成地形成。每个像素电极在栅格状像素电极横向条
的外围处具有凹口。在像素电极凹口的区域中提供接触孔，该接触孔连
接基板中的公共信号线和公共电极。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/bae4252c-cad0-4e47-9636-92be5c22551d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034918390/publication/CN100417992C?q=CN100417992C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100417992C

